This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the appHcant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SDDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
i~~"GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



THIS 




1/9/1 

DIALOG (R) File 351:Derwent WPI 

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts . reserv. 



001875572 

WPI Acc No: 1978-A4801A/197803 
Simultaneous MODEM of optical signals - with one of two diodes being 
transparent for wavelength delivered or received by second diode 

Patent Assignee: AEG TELEFUNKEN NACHRICHTEN (AEGE ); LICENTIA PATENT-VERW 
GMBH (LICN ) 

Nvunber of Countries: 001 Number of Patents: 002 

Patent Family : 

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 

DE 2629356 A 19780105 197803 B 

DE 2629356 C 19830721 198330 

Priority Applications (No Type Date) : DE 2629356 A 19760630 



Abstract (Basic) : DE 2629356 A 

Signals are transmitted through an optical fibre transmission line 
to two transmitter or receiver diodes are superposd on each other so 
that looking in the propagation direction which in case of modulation, 
the second diode (2) is transparent for wavelengths delivered by the 
first diode (3), and in case of demodulation the first diode is 
transparent for wavelength to be received by the second diode. 

The first diode (3) has a flat metalised coating (16) on its rear 
side, and a metallised coating (15) on the upper side with a cut-out 
which matches a similar pattern on the other diode. The upper surface 
of the second diode (2) also has a cut-out in the metallising (13) to 
permit the passage of both wavelengths. 
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PatentansprUche 



2 •^i Anordnung ssuio gloiehsoitigen ^Sodulioron Oder Domodulio-* 
ren Ub«r oino optisehe Nachrichtenstrecke « ine'oesonderc 
bei einer Lichtloitfaeerotreck^d « von Slgnalen &ehr un- 
tereehledliehor Vellenlfin^et dadurch sokennseichnGt t) 
daO swoi S«]idQ"» odor Empf angedioden darart Uboroinon^ 
dorgelQg^ elsidt daB in Strahlrichtung gaeehesa 

* 

lea Fell® der Itodulation dio sweite Diodo (S) fUr die 
von dor erston Diodo (3) abgogobenon Wellenlengon 
und 

lea Pallo der Doioodulatlon die oroto Diodo (4) £iir dio 
von dor swolton Diodo (5) empfangondon t#oll@nlangon 

durchlaeoig av&egabildot eindc 



2« AnordSkung nach Aaepruch 1« dadurch gefeoEjasoichaQt ^ da^ 

kiireorea ^Toilealaagon ebsorbiereiadQ ©dor* ^^of^lolz^xo^Q^*^ 
do gohieh'o {9, IS) ©Ei^obracht id^io 



dzirch gcISGiaiasdichnot 9 d^E dio boideci aicdosi (2» 3 bsv?o 



- 7 - 2629356 

An rdnvng nach einem dor vorh s-gohendon AnaprUcho, da 
dureh eok«nn««ichnet , d©0 di« beidon Diodon In don 
Stecher ©inor Llch«l«itfoaer Intogriert eind. 
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Anordnung sun gleichzoitlgen Hodulieren oder Ddinodulieren 

optlechen Hachrichtonatrocke 



Die Brfii&dung befai^t elch mtt Qls&®r Anordnusig zma slei.chsoi<» 
tigen Madulleron odesr DQEsod^lies*on von Si^nalo£& sohr untor-* 

SGKe ErLoirrSLr ±Qi^ go oir^or.'c'.or'lich^ caaa f&r di.G tai^cr« 



w dulQtl ne inrichtuni^en vorwcndot, dlo mit Hilfo entepro- 
ehondeir filter usid Koppler auf dio Strocke goachaltet wer* 
den. 

Di® Brflndune hat eich nua dio Aufgabe ^^eetellt, eino doz*« 
©rtlg© Schaltungeanordnimg su veroinlachen, dafi roan las« 
bed®s&d®?o cait wcniger Flit em au&koaosit* 

BrflnduagogQEBaa t^ird dies dadurch gelSst, daH £5*r©i Sondo* 
Oder Bcapfansfidiodon derert ttboroinandersalegt eind, d&fi 
In Sts*ahlrichtung geaahon 

ira Falla der Modulation dia £vaite Diode fttr die voa d©2» 
aretan Dioda abgogabanen Vallanlfingen und 

ioa Palla dor Oetaodule^tion dia exroto Dioda £^ die van der 
swaiten Dioda su enprangandan Wallanl£:&gan 
durahlaoaig auogabildat sindo 

Ax^aad dar Figuraa ooll dioo iE folgoadGn aaA^osr* ©s'ZSut.oji^^i 

Die l?iSo 2 SGis^ oiaen GchcsatiGchQii ^uorochial^'i durch ciac 

€iu£* dor SoyadoGol^Ot doEso ca-:^ &2»ct2latioa dor crK^OGXAOcndoTidozi 
SiQaaloo Dio 6e'^yQ2.1'C;©sa Llriio:i hv e^ollon dafeoi dio Strehl- 
s-icLstuac dcff* optiecho:^ f3^.<:?i?>olo cSes'o Die feoidoa Biodoa 2 



und 3 eind Ub r iiiAnd r ongcordn Mit I3 iat dabei die 

ohore MotQlliciorung fiir oinen Anochluflkontakt der Diode 

und m±t 6 di© Metallioiorung fiir den cnderen Anschlui^kon-* 

takt der Oiod« 2 bozeichnot. Die untere Metallioierung 6 

iat mit e&ner Auseperung 1 versehen, so daA die von dor 

Diodo 3 ©taogehond© Ltrahlung durch diese Offnung hindurch 

die Diode 2 durchdringen kenn. Die untero Diodo 3 iot in 

iihnlicher Weio© aufgebAUt wi© die erstgenannte Diode, wo- 

bei doroR ober© Motellieierung 15 fur ihre Diodenkontek- 

to ebenfalle ©in© Aussparung tk aufvreist, wahrend die Me- 

talliaierung 16 fiir ihro Riicks©it©nkontakt© durchgehend 

ifit. Di© von d©r Diodo 3 ausgesendot© Welxonlahg© i©t mit 

X und di© von dor Diodo 2 ausgesondet© Vellenlange iet 

iBit X« besoichnet. X. ist dab©i grSfler ale X . Di© Anord- 
2 1 A 

nung i©^ eoEiit 00 auagebildeto <SaIi d±© von der Diod© 3 
at!i8g©h©sacSosi WGllonlSngea di© Diodo g durchdringen konnon, 

B©i dQS* is: dor Fig. 2 dGrgestelltcii Anordnur^c ^©^i bei- 

dea iibor©i£iandGS- ongeordnotoa Diodera t uad 5 La?ido?.<; ©g 
aich uta Esapf ©sige^ioden^ dio enkoassaerEdo Signalo desodulio- 

kon-feak^G dor e>.@^G 4 Ig^ defooi wi©d©r cait cinci^ Auscim- 
ruias e vcrGGhoaL^ *durcfe wolcho SignQlo der Uclioalango X^, 
ftir x^TGlehe die DiJode <i ■ -.durchlacscis iot, aur Diode 5 go-^ 
iGHg©!:^ W^Vi^oiZo n±o Biodo 4 ist fiir don Esnpfanc bss^To dio 
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Dom dulQti n von Signal n dor WollenlcingQ X dlmeneioniort 
Dio Welleniango iot grofler al© die Wellenlango X . Di© 
beiden Ubereinandor engeordnetf^n Empf angodioden sind also 
so auog«bildet, daft diG ©rot© Diodo k durchlassig iot Tiir 
di© von dor swoiten Diode 5 zu ©mpfongend© Wolionlango X 



Oacnit man oine noeh beoeero Entkopplung swiochGn den boi 
den tiboroinandor angeordnoten Dioden erhalt, konnon fiir 
diG kiiraoren U®ll®nlGngdn absorbierondo odor reflokti©- 
rondo Schichton 9 basw, 12 swiechon don boidon Dioden an- 
geordnot jaor don« 



Di© Diodon konnen auo veraohiodenen Matorialien aufgebaut 
coin odor auch aus gloichom Material rait vrntorechiedlicher 
Konscntration hergestellt verdeno BGeondoro vortcilhaft 
iet eo^ vrenn di© Diodon nicht ©uc gotronnton Diodonotruk- 
turen euS^gobaut sind, wi© diee ia dos^ Figtirosi 1 und 2 
darkest Gilt t^urdo, eondern, wenn dio dicht beaschba>rt 
angGordnoton Diodon in aineca Epitassioprosefi direkt Ubor«> 
G^.I7,cL?.c^cr horGOot;ollt vjorden* Dioc ico iu dc::- T'^l-.-c Tyx^ 



Ei;ic GL-irin€3ungos©m&£ aufgobauto DcppoldlGdo ho,nn corait in 
oisi^aches? t3b±QO ohao stioatzliche Filter- zind EoppJLejschaX- 
tungeri la ©in© ontlGcao HQchricht©niAborti-QK^7i«>;cotrGcko 
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ingofUst vorden. B iepielsw is lot di o m 'glich, durch 
direkto Integration dor Doppoldiode in den Steckor der 
LichtlQitf cieer* 
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